
型号

WSPLCR**

■特征

■外形尺寸

■规格

※使用温度范围：-55～+155℃

■结构　
编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9

※设计及规格可能未经预告发生变更，敬请在购买及使用前确认。

F（±1%） 100m～976m

J（±5%） 100m～910m

±200
J（±5%） 100m～910m

95℃

锡镀层

构成部件名称
陶瓷基板

背面电极

表面电极

电阻体

保护涂层Ⅰ

保护涂层Ⅱ

侧面电极

镍镀层

0.50±0.20

（单位：mm）

型号 L W t c d

WSPLCR32 3.20±0.151.60±0.15 0.55±0.10 0.25±0.20

400V

型号 额定功率(W) 额定值端子部温度 电阻容差 电阻值范围(Ω) 最高使用电压 最高过载电压

WSPLCR32

1.25 110℃
F（±1%） 100m～976m

200V

TCR（ppm/℃）

1.50

・长边电极结构可实现高功率应对。
（相比同尺寸产品，功率提升1.0倍～2.5倍）

・具备高功率应对能力，
可减少使用零件数量及降低零件占用率。

・长边电极结构可实现
对焊接接合具有高可靠性。

・采用长边电极结构，具有抑制发热效果。

覆盖100mΩ至1MΩ的宽广电阻值范围。

・符合欧洲RoHS合规的产品。
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耐浪涌耐脉冲高功率低电阻芯片固定电阻器

2025年4月22日

https://www.hdk.co.jp

※本产品目录内容可能未经预告而变更，且未涵盖全部信息。关于安全设计，请通过交换交货

规格书进行确认，并请确认贵方设计电路或整机组的安全性。



■功率降额曲线

1.25W额定值使用时，端子部温度

当温度超过110℃时，请参照右侧功率降额曲线

请参照实线区域执行额定功率降低操作。

当以1.50W额定值运行时，若端子部温度

当温度超过95℃时，请参照右图功率降额曲线

请参照右图额定功率降低曲线，沿虚线区域降低额定值。

且端子部温度不超过155℃

请注意。

当环境温度表面温度超过70℃时，

请参照右侧功率降额曲线进行额定功率调整

请执行。此外，当表面温度超过125℃时

请勿超过此值。

■表面温升

测量条件

基板：110mm×60mm，t=1.6mm 
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耐浪涌耐脉冲高功率低电阻芯片固定电阻器
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※本产品目录内容可能未经预告进行变更。此外，本目录并非包含所有信息。特别是关于

安全设计，请通过交换交货规格书进行确认，同时请确认贵方设计的电路或整机安全性。


